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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: TESLA 

Wykonanie: tranzystor krzemowy mesa n-p-n 
w obudowie metalowej, kolektor połączony 
z obudową 

Zastosowanie: układy przełączające do 10 A 

Typy podobne: BUY12 (Siem) 

Rys. 1-818. KU607 

Wartości charakterystyczne1 

T lCB 0 0,17 < 1 mA przy UCB = 150 V 
IcBO 0,68 < 1 0 raA przy UCB = 210 V, t c a s e = 100°C 
Iebo 0,95 < 1 0 mA przy UEB = 5 V 
IB 10 =S50 m A przy UCE = 1,7 V, I c = 0,5 A 

IB 250 < 8 0 0 mA przy UCE = 1,7 V, I c = 8 A 
Ube 0,7 =£1 V przy UCE = 1,7 V, I c = 0,5 A 
Ube 1,1 <2 ,4 V przy UCE = 1,7 V, I c = 8 A 
UcEsat 0,15 <0,35 V przy Ic = 500 mA, I B = 50 mA 
UcEsat 1,15 < 1 , 7 V przy Ic = 8 A, I B = 800 mA 
\l'21e > 3 przy UCB = 10 V, I E = 500 mA, / = 3 MHz 
ICB 0 < 1 0 mA przy UCB = 210 V 

IcES 
< 1 0 mA przy UCE = 210 V, Rbe = 0, U B E = 0 

Ib 16,5 <167 mA przy UCE = 1,7 V, / c = 2 A 

Ube 0,8 < 1 , 2 V Przy UCE = 1,7 V, I c = 2 A 
U CES 0,25 < 0 , 6 V przy Ic = 2 A , / , = 200 mA 

^2\E 50 > 1 0 przy UCE = 1,7 V, / c = 0,5 A 
h21E 64,5 > 1 2 przy UCE = 1,7 V, I c = 2 A 
h2lE 32 > 1 0 przy UCE = 1,7 V, / c = 8 A 

f r 
18 > 1 5 MHz przy UCB = 10 V, I E = 500 mA, / = 3 MHz 
4 n przy UCB = 10 V, 4 = 0,1 A, / = 0,3 MHz 

Cl2b 500 <750 p F przy UCB = 10 V, / £ = 0,1 A, / = 0,3 MHz 

>r 
0,2 H-s 1 

's 0,6 j f*s [przy Ic = 10 A, I B = ± 1 A, U C E = 40 V 

h 
0,3 <0 ,5 1 (JŁS 1 

21* 



KU607 

Wartości graniczne 

Ucb max 210 V ^EM max 12 A 
^CBM max 210 V ^B max 2 A 
U CES max 2102) V 4 m max 2 A 
UcEO max 803' V p 

* tot max 704) W 
Ueb max 5 V 0 max + 155 °C 
&EBM max 5 V 'amb —55+ +125 °C 
- (i max 10 A lstg —55+ +125 °c 
IcM max 10 A n 

th j-a max 30 ° c / w 
^E max 12 A ^th j~c max 1.5 ° c / w 

2> Ic = 10 m A , RBE = 0 
"> I c = 1 A 
4 > lease ' 35°C, UCE = 0,30 V 

U'40V 

0- oscyto^afszerokopasmo-

6-generator impu!sów(tri // $W0ns) 

Rys. 1-819. Układ pomiarowy czasów przełączania 



Rys. 1-820. Zależność maksymalnego napię-
cia kolektora od rezystancji R B E 

Rys. 1-821. Zależność mocy strat od tempe-
ratury obudowy 

Rys. 1-822. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-823. Charakterystyki wyjściowe 
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Rys. 1-826. Charakterystyka wejściowa 
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Rys. 1-827. Charakterystyki sterowania na-
pięciowego 
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Rys. 1-828. Zależność współczynnika h 2 1 e 

od prądu emitera 
Rys. 1-829. Zależność współczynnika h 2 i c 

od częstotliwości 
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Rys. 1-830. Zależność pojemności CEB od 
napięcia UEB 

Rys. 1-831. Zależność napięciowa pojem-
ności CCB 
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Rys. 1-832. Zależność normowanego współ-
czynnika wzmocnienia prądowego od prądu 

kolektora 

Rys. 1-833. Zależność dopuszczalnej obcią-
żalności od czasu trwania impulsu 


